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(54) Title: PHOTOELASTIC MODULATOR AND APPLICATIONS

(54) Bezeichnung: PHOTOELASTISCHER MODULATOR UND ANWENDUNGEN

(57) Abstract: The invention relates to a photoelastic modula-
tor for modulating light guided along an optical path (OP), hav-
ing a transparent modulator medium (M), wherein the modulator
medium (M) has at least one piezoelectric crystal, to which elec-
trodes (E) for piezoelectric excitation are attached. In order to
avoid undesired polarization changes, the piezoelectric crystal is
a crystal of crystal class 3m and the optical path (OP) coincides
with the optical axis of the crystal.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich anf einen
photoelastischen Modulator zur Modulation von entlang eines
optischen Pfades (OP) geleitetem Licht, mit einem transparenten
Modulatormedium (M), wobei das Modulatormedium (M)
zumindest einen piezoelektrischen Kristall aufweist, an dem
Elektroden (E}) zur piezoelektrischen Anregung angebracht sind.
Um unerwiinschte Polarisationséinderungen zu vermeiden, ist
der piezoelekirische Kristall ein Kristall der Kristallklasse 3m
und der optische Pfad (OP) fallt mit der optischen Achse des
Kristalls zusammen.



